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Содержит уникальные курсы по теоретической и 
прикладной математике, 

по новым математическим технологиям:
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- методы некоммуникативного анализа

- нелинейные задачи математической физики

- дифференциальная геометрия и топология

- асимптотические методы

- теория вычислительного эксперимента

- математические модели в нанотехнологиях

- квантовые вычисления

- архитектура вычислительных средств

- компьютерное симулирование



Фундаментальные научные труды

заложившие целые направления

современной математики и

математической физики
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Моделирование аварийного блока 

Чернобыльской АЭС
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Моделирование 

термодиффузионных процессов
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Моделирование процессов 

микроэлектроники и 

нано-оптики
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Карбоновые наноконуса

хакелиты Карбоновая нанопена

шварзиты
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Классическая механика на квантовой поверхности

плотность 

заряда

0

e

N
N e

r
 

2

0 2
,

e
r

mc
 (классический радиус частицы)

плотность 

тока

Q
e

d
J N

dt


Уравнение движения квазичастицы

2
j

d rot J
c


B 2 1 ( 0,1,2, )

j
d j j  

по виду совпадает с уравнением Максвелла-Лоренца

хакелитов и шварзиров



Московский Государственный институт Электроники и Математики

Факультет прикладной математики

B
Ток на квантовой
поверхности
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Квантовая неопределенность
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Спинтроника на искривленной нано-поверхности
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Магнито-метрический ток вокруг атомов кобальта на поверхности меди
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Время                510 сек
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Increase in aircraft speed has led to
a temperature rise of the covering.
So aluminum alloys have ceased
meeting the requirements
demanded by supersonic aircraft.
There is the stationary temperature
distribution on the contour of a
plane flying at an altitude of 20 km
with the speed equal to three times
the speed of sound.
The covering temperature in this
case increases up to 240-315ºC. The
most acceptable materials for these
conditions appeared to be titanic
alloys.
The process being a combination
of superplastic forming (SPF) and diffusion boundary (DB) opens
basically new possibilities in the technology of titanium processing when
developing structures of aircraft. The results of application of the SPF/DB
process can be saving of 50 -70 per cent in funds and materials, reduction of the structure mass by 30 - 50 
per cent and MUC increase up to 0.5-0.6 in comparison with the traditional

methods used when manufacturing titan structures. 
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Оптимизация формы каркасов из сплавов на 

основе драгоценных металлов  в 

металлокерамических протезах
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